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Pré-requisito: Carga Horaria Semestral: 90

Disciplina: DCE05853 - PRATICAS DE LABORATORIO
Disciplina: DCE05965 - CIRCUITOS ELETRICOS I

Distribui¢cdo da Carga Horaria Semestral
Créditos: 5 Tedrica Exercicio Laboratério
60 0 30

Ementa:

Diodos. Transistores. Aplicacdes lineares e de chaveamento. Modelos de pequenos sinais. Amplificadores classe A, B e
AB. Fontes lineares. Amplificadores Operacionais.

Objetivos Especificos:
Proporcionar ao aluno desenvolver habilidades em circuitos elétricos e eletrénicos, digitais e analdgicos.

Conteudo Programatico:

1. Diodos

2. Transistores de Jungéo Bipolar - TBJ
3. Transistores de Efeito de Campo [FET
4. Efeito de Rs e RI

5. Resposta em frequéncia do TBJ e FET
6. Configuragbes Compostas

Metodologia:
Aula expositiva dialogada.

Critérios / Processo de avaliagdo da Aprendizagem :

Prova Tedrica (P1): Prova tedrica escrita (10,0).

Prova Tedrica (P2): Prova tedrica escrita (10,0).

Prova de Laboratério (PL): Nota de laboratério (10,0).

Nota final: MP = 0,9*(P1+P2)/3+0,1*PL

Observagoes:

[A média parcial do semestre MP levara em consideragéo todas as atividades semestrais. Os alunos com média dos
trabalhos escolares do semestre igual ou superior a 7,0 (sete) e com frequéncia regimental minima serdo automaticamente
aprovados. A prova final (PF) abordara todo o conteudo ministrado da disciplina ao longo do periodo letivo.

[A média final (MF) sera calculada segundo, MF = (MP + PF)/2. Os alunos com média igual ou superior a 5,0 (cinco) serao
aprovados.

Bibliografia basica:

R. L. Boylestad, L. Nashelsky. Dispositivos Eletronicos e Teoria de Circuitos. Pearson-Prentice Hall. 2004 — 8°. Edigéo

A. S. Sedra, K. C. Smith. Microeletronica. Makron Books. 1999 — 40. edicao;
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Bibliografia complementar:

GARUE, S. Eletrénica Digital: Circuitos e Tecnologias LSl e VLSI. Ed. Hemus, 2004.
MALVINO, A. P. Eletrénica. V.1. 72 ed. Sao Paulo: McGraw-Hill, 2008.

MALVINO, A. P. Eletrénica. V.2. Sao Paulo: McGraw-Hill, 1995.

Cronograma:

Observagao:
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